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摘要(译)

本发明提供了一种膜层结构、显示装置及膜层结构的制备方法，涉及显
示技术领域。本发明通过在基板上设置有第一有机膜层，所述第一有机
膜层为所述膜层结构中膜层外缘最靠近所述基板边缘的有机膜层，且所
述第一有机膜层与所述基板的爬坡角度小于易破裂角度。通过控制第一
有机膜层与基板的爬坡角度小于易破裂角度，减小后续形成在第一有机
膜层上的膜层的爬坡倾斜角度，从而减小后续形成的膜层在转角位置上
由于两个方向的应力产生的合力，防止后续形成的膜层破裂，提高OLED
器件的寿命。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9fd170be-b1a7-4297-bb25-e53047a52fbd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060288770/publication/CN107359276A?q=CN107359276A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN107359276A

